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BD 202
BD 204

SILIZIUM - PNP - EPIBASIS - LEISTUNGSTRANSISTOREN

Mechanische Daten:

Gehliuse: Kunststoff
mit metallischem
Montageflansch,
JEDEC TO=220

Der Kollektor ist mit dem
metallischen Montageflansch
leitend verbunden.

Malangaben in mm.

Eurzdaten: BD 202 BD 204
Kollektor-Sperrspannung -Uﬂl p = max. (10 ¥
Kollektor-Emitter-Sperrepannung -IJ“ p = max. 48 LT
KEollektorstrom, Scheitelwert -.[E M ® BAX: 12 A
Gesamtverlustleistung bei ‘I.‘i s 28°c Ptnt = BAX. 60 W
Sperrschichttemperatur “J = BAX. 150 *c
Gleichstromverstiirkung 5

bei U __ = 2V, -I_ = 2 A B - an

CE C 3

bei -Uﬂl =2V, -l.=34 B = a0
Transit=-Frequenz 5

bei U =3V, -1, =0,3 4 f a a3 MHz
Grenzfrequent, Emitterschal tung 3

bei -L’ct =3V, -IE = 0,3 A !‘B = 25 kHz
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Absolute Grenzwerie: (gliltig bis *.] _“J Bp 202 BD 204
Kollektor-Sperrspannung bei [: = 0 -UCB o= BAX. Lili] v
Eollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = b: wUEE g = Wax. 45 60 Vv
Emitter=Sperrspannung bei IE = 0: ‘UEI! g = mAT. v
Koellektorstrom, Mittelwert: _]E Ay = max. A
Kollektorstrom, Scheitelwert bei t E 10 me: a]c M = max. 12 A :}
Gesamtverlustleistung bei bﬂ E 25°¢Cs Ptut = mAaX. 60 L
Sperrschichttemperatur: & = max. 150 “c
Lagerungstemperatur: ‘S = min. -65 “
’ = max. 150 “c
Wirmeviderstand:
twischen Sperrschicht und Montageflhiche: ltl G " 2,08 grd /W
X kg 100 - . Ll ]
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1} nicht periodischer berlastungs-Stromstod bei Lp E 2 ms: max. 206 A
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BD 202
BD 204
Kennwerte: bei bJ = Ehnf, sofern nicht anders angegeben
Bl 202 BD 204

Kollektor-Reststrom

bei =Upp = 40 V, Iy = 0, 8 = 150°Cs “Ien o -1 1
Hnl!Pktur-!aillfr-ﬂrntntru. ¢

bei —rrE = a0 V, IB = 02 -]EE 0o * 1
Emitter-Reststrom ¢

bed 'rEB =56V, I“ = D _]ER o " 5
Eollektor-Emitter-Restspannung P

bei 'Ir = 3 A, ;lB = 0,3 A: _rEE sat * 1,0

bei -lr = 3 A ] 'rﬁE sat ™ 1,0
Blninnnnnnun‘ . p

bei -l“E = 2V, -IC = 3 A: -I'BE = 1,5
Gleichstromverstirkung 5

bei -[EE =2V, —IC = 2 Az B ; 30
bei ‘[CE s 2V, llf = 1 At = 30
Transit=Frequenz 5

bei ‘rUE = 3V, -IC = 0,4 A, rH = 1 MHz: f' - a
Grenzfrequenz (Emitterschaltung) 5

bei -EEE = 3V, -lc = 0,3 A fﬂ = 25

kHz

1 . . . .
) flir die Kennlinie, die bei gleichem Basisstrom durch den Eennlinienpunkt

~ Lo ' = 2y
IE = 3,3 A und lt[ ¥ geht
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